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Wstep

Elektronika, jako nauka o sterowaniu przeptywem tadunkdéw elektrycznych,
odgrywa kluczowa role we wspotczesnym swiecie, napedzajac innowacje w takich
dziedzinach jak komunikacja, przemyst, medycyna i wiele innych. W sercu
wiekszosci ukltaddéw elektronicznych znajduja sie wzmacniacze, ktére stuza do
zwiekszania amplitudy sygnatéw elektrycznych. W przypadku wzmacniaczy
matosygnatowych, sa one odpowiedzialne za wzmocnienie matych sygnatéw, ktore
moga pochodzi¢ z réznych zrédet, takich jak mikrofony, czujniki i inne urzadzenia
detekcyjne. Te wzmacniacze sg niezbedne w wielu zastosowaniach, takich jak
systemy komunikacji, instrumentacja i sprzet audio.

W niniejszej pracy inzynierskiej skupiam sie na wzmacniaczach matosygnatowych
realizowanych na tranzystorach bipolarnych i unipolarnych. Tranzystory bipolarne
i unipolarne maja swoje unikalne cechy, ktére czynia je bardziej odpowiednimi do
okreslonych zastosowan. Przyjrzymy sie blizej charakterystykom tych
tranzystoréw, jak réwniez podstawowym parametrom i modelom
matosygnatowym.

Ponadto, ta praca omawia rézne rodzaje matosygnatlowych wzmacniaczy, takie jak
wzmacniacze pasmowe z tranzystorami polowymi, wzmacniacze z ujemnym
sprzezeniem zwrotnym, wzmacniacze ze sprzezeniem bezposrednim i
wzmacniacze selektywne. Celem jest nie tylko zrozumienie dziatania tych
wzmacniaczy, ale takze umiejetnos¢ projektowania i budowania takich uktadow.

W koncowej czesci pracy zaprezentuje projekt stanowiska pomiarowego do
badania podstawowych parametrow wzmacniaczy napieciowych. Ta czes¢ pracy
jest ukoronowaniem dotychczas omdéwionych zagadnien i stuzy praktycznej
weryfikacji zdobytej wiedzy.

Mam nadzieje, ze ta praca stanowi wartosciowy wktad do dziedziny elektroniki i
jest Zréoditem uzytecznej wiedzy dla innych studentow, inzynierow i wszystkich
zainteresowanych dziataniem i projektowaniem wzmacniaczy matosygnatowych.
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